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Sposob wytwarzania siarczanu amonowego.
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Udzielono 22 pazdziernika 1935 r.
Pierwszenstwo: 12 wrzesnia 1933 r. (Norwegja).
Wytwarzanie siarczanu  amonowego urzadzen do przeprowadzania dwutlenku

przez utlenianie roztworu siarczynu amono-
wego powietrzem, tlenem lub innemi $rod-
kami utleniajacemi przy uzyciu lub bez u-
zycia katalizatoréw jest juz znane. Naprzy-
klad utlenianie mozna przeprowadzié,
traktujac roztwér gazami nitrozowemi, jak
to zaproponowal dr. Paula Fritsche (,Zeit-
schrift fiir angewandte Chemie" czgs¢ refe-
rencyjna, 26 rocznik 1913, str. 209).
Poniewaz siarczyn i dwusiarczyn amo-
nowy mozna latwo wytworzyé z amonjaku,
dwutlenku siarki i wody, proces ten wigc
winien by¢ korzystniejszy, niz zwykte zobo-
jetnianie kwasu siarkowego amonjakiem,
gdyz przez to w fabrykach kwasu siarko-
‘wego unika sie stosowania odpowiednich

siarki w kwas siarkowy. Tymczasem okaza-
to sie, ze proces ten jest trudny do prze-
prowadzenia w sposob ekonomiczny, wsku-
tek czego dotychczas nie znalazt zastoso-
wania w przemysle.

Najgtowniejsza przyczyne 1ego stanu
rzeczy stanowi okolicznos¢, iz uzywano roz-
tworéw rozciericzonych i wobec tego utle-
niony roztwoér, w celu otrzymania siarczanu
amonowego w stanie stalym, nalezalo od-
parowywaé, co znacznie podnosilo koszta.
Jak wiadomo, bezposrednia krystalizacje
siarczanu amcnowego osiaga sie, zobojet-
niajac kwas siarkowy amonjakiem. Przy
tym wiec procesie nie powstaja koszty,
zwiazane z odparowywaniem.



W mysl wynalazku nini¢jszego roztwér
siarczanu, z ktérego wykrystalizowuje sie
sol w stanie stalym, dtrzymany przez utle-
nianie roztworu siarczynu amonowego, wy-
twarza si¢ bez dodatkowych kosztow, zwia-
zanych z odparowywaniem, gdyz cieplo,
wytwarzajace si¢ podczas procesu, wyzy-
skuje si¢ do odparowywania roztworu, z
ktorego wykrystalizowuje si¢ siarczan amo-
nowy.

Na szkicu przedstawiono schematycznie
urzadzenie do wykonywania sposobu we-
dlug wynalazku,

Dwutlenek siarki lub zawierajace go
gazy, np. gazy z prazaka, i amonjak prowa-
dzi si¢ do wiezy II, _w ktérej w obecnosci
wody tworzy sig¢ roztwér siarczynu amono-
wego. Gazy odlotowe z wiezy II prowadzi
si¢ do wiezy I1l, zraszanej woda, skad od-
plywaja nazewnatrz ukladu. Z wiezy II
roztwér siarczynu amonowego prowadzi

si¢ do trzeciej wiezy I, do ktérej doprowa-

dza si¢ gazy nitrozowe, ktére utleniajg w
sposéb znany siarczyn na siarczan. W celu
uniknigcia osadzania si¢ w wiezach soli w
stanie stalym, do roztworu doprowadza sie
stale wodg. Cieplo, wytwarzajace sie¢ przy
tym procesie, doprowadza si¢ za posred-
nictwem wymiennika ciepla do wyparnika
prézniowego, w ktérym utworzony roziwér
siarczanu odparowuje si¢ i siarczan wykry-
stalizowuje. Ciepto doprowadza sie w ten
sposéb, iz cieply roztwér z wiez przepu-
szcza si¢ przez wymiennik ciepta, ktéremu
oddaje swe cieplo, poczem odprowadza sie
go zpowrotem do wiez.

Catkowicie utleniony roztwér siarczanu
doprowadza si¢ do wyparnika prézniowego,
polaczonego z wymiennikiem ciepla w ten
sposéb, iz roztwér, przeplywajac przez wy-
miennik, pobiera z niego cieplo, doprowa-
dzane z wiez. Poniewaz roztwér, doptywa-
jacy z wiez do wymiennika ciepla, posiada
temperature np. 60 — 70°C, temperatura
za$ roztworu w wyparniku prézniowym jest
niZsza i wynosi np. 40 — 50°, wiec wymien;

nik dostarcza ilo$é ciepla, wystarczajaca
do odparowywania nadmiaru wody, dopro-

‘wadzanej do procesu.

Wykryto, ze prace naleiy prowadzi¢
[najkorzysthfej}.w ten sposob, aby tempe-
ratura roztworu w wiezach utleniajacych
nie byla wyzsza niz okolo 60°C, gdyz oka-
zalo sig, ze utlenianie przebiega wowczas

_szybciej niz w temperaturze wyiszej.

Z powyzszego wynika, iz wchodzg tu w
gre temperatury stosunkowo niskie, wsku-
tek czego sposob ten mozna stosowaé tylko
w polaczeniu z odparowywaniem w prozni.
Podczas odparowywania w wyparniku proz-
niowym wydziela si¢ siarczan amonowy,
ktory, zaleznie od budowy wyparnika, usu-
wa si¢ w sposob ciagly lub okresowo.

Roztwory z wiezy absorbcyjnej i wiezy
utleniajacej moga by¢ przepuszczane przez
wymiennik ciepla, jak to uwidoczniono na
rysunku, badZ razem, badz oddzielnie. W
ostatnio wymienionym przypadku jest rze-
czg korzystna postepowaé w ten sposéb, aby
roztwory oddawaly swe cieplo w wymien-
niku ciepla kolejno jeden po drugim, a mia-
nowicie tak, aby najgoretszy roztwér odda-
wal swe cieplo najgoretszej czesci wymien-
nika (jego najwyzszej czesci na rysunku).
Jesli to jest rzecza pozadana, oba roztwo-
ry moga oddawaé swe ciepto kazdy w osob-
nym wymienniku, ktére sa potaczone badz
réwnolegle, badz szeregowo.

Zastrzezenia patentowe.

1. Sposéb wytwarzania siarczanu amo-
nowego przez utlenianie roztworu siarczy-
nu amonowego, utworzonego z amonja-
ku, dwutlenku siarki i wody, znamienny
tem, ze cieplo, wytwarzajace si¢ podczas
procesu, doprowadza si¢ za posrednictwem
wymiennika ciepla do wyparnika préznio-
wego w celu odparowania otrzymanego roz-
tworu siarczanu amonowego, wskutek czego
proces przeprowadza si¢ bez doprowadza-
nia ciepla z zewnatrz.

2. Sposéb wedlug zastrz. 1, znamienny



tem, ze tworzenie sie siarczynu amonowego
przeprowadza si¢ w jednym ukladzie wie-
zowym, utlenianie zas otrzymanego roztwo-
ru — w drugim ukladzie wiezowym.

3. Sposéb wedlug zastrz. 2, znamienny
tem, ze roztwory z obu ukladéw wiezowych
przepuszcza si¢ przez wymiennik ciepta
razem. v

4. Sposéb wedlug zastrz. 2, znamienny
tem, ze roztwory z obu ukladéw wiezowych
przepuszcza si¢ przez wymiennik ciepta od-
dzielnie.

5. Sposéb wedlug zastrz. 4, znamienny
tem, ze kazdy z obu roztworéw doprowadza

"sie do osobnego wymiennika ciepta.

6. Sposéb wedlug zastrz. 1 — 5, zna-
mienny tem, Ze utlenianie prowadzi sie w
temperaturze, nieprzekraczajacej 60°C.

Norsk Hydro - Elektrisk
Kvaelstofaktieselskab.
Zastgpca: M. Skrzypkowski,

rzecznik patentowy.

Druk 1. Bogusiawskiego i Ski, Warszawd.
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